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Poročilo: 

Pri vaji smo merili napetostno razliko med maksimumom in minimumom odziva modulatorja 

(Uπ) za BIAS vhod pri obeh polarizacijah (TM in TE) in pri dani valovni dolžini 1300nm. 

Polprevodniški laserji so sicer vsi linearno polarizirani, vendar se ravnina polarizacije hitro 

spreminja v običajnih rotacijsko-simetričnih optičnih vlaknih. Zato vgradimo med laserski 

oddajnik in elektrooptični modulator polarizacijski sukalnik, s katerim lahko nastavimo 

poljubno polarizacijo ter izmerimo krivuljo modulatorja za obe TE in TM polarizaciji. S 

pomočjo UπTE in UπTM smo nato izračunali polarizacijsko občutljivost modulatorja. 
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                 UπTM = 14,2V                                                          UπTE = 4,4V 

 

 

 

Odgovori na vprašanja: 

Napetostna razlika za TM polarizacijo znaša 14,2V, za TE polarizacijo pa 4,4V. 

Polarizacijsko občutljivost  LiNbO3  modulatorja smo izačunali po zgoraj navedeni formuli in 

znaša 3,23. 

 

 

 

 


